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หน่่วยความจำำ�สำำ�หรับัระบบแบบสำำ�เร็จ็รูป (Embedded)
ท่ี่�มีีช่ว่งอุุณหภูมูิใินการทำำ�งานกว้า้งขึ้้�น

Kingston Automotive-Temp DRAM แบบแยกเดี่่�ยว ออกแบบโดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการ
ของระบบแบบสำำ�เร็จ็รูปูท่ี่�จำำ�เป็็นต้้องมีีช่ว่งอุุณหภูมูิใินการทำำ�งานกว้า้งขึ้้�น จุุดเด่น่คือใช้้
แรงดันัไฟฟ้า้ต่ำำ�� จึงึกิินไฟน้้อยลง นอกจากนี้้�อุุปกรณ์์ยังัมีีช่ว่งอุุณหภูมูิใินการทำำ�งานตั้้�งแต่่ 
-40°C~+105°C จึงึเป็็นโซลูชูันัหน่่วยความจำำ�ท่ี่�เหมาะสำำ�หรับัการใช้ง้านในสภาพแวดล้อ้มสุดุ
ทรหด ป้า้ยสัญัญาณกลางแจ้ง้ ระบบกล้อ้งวงจรปิิด ระบบอััตโนมัติัิในโรงงาน การคมนาคม
ขนส่ง่ เซิริ์ฟ์เวอร์ ์ตู้้�คิออสก์ท่ี่�ใช้ห้น้้าจอทััชสรีีน และระบบแบบสำำ�เร็จ็รูปูอื่่�น ๆ ในสภาพแวดล้อ้ม
แบบสุดุขั้้�ว
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กลุ่่�มตลาด

คุุณสมบััติิเด่่น

•	 การสนัับสนุุนในระยะยาว – ยืืดอายุุการใช้ง้านผลิตภััณฑ์์
•	 ไม่ต้่้องรอนาน – พร้อ้มให้บ้ริกิารในทุกุสภาพตลาด
•	 มีคีวามเสถีียร ผ่า่นการพิสิููจน์์แล้้ว และดาย (Die) พััฒนาจนสมบููรณ์์แล้้ว –  
กำำ�หนดคุณุสมบััติเพีียงครั้้�งเดีียว (ไม่ต้่้องปรัับปรุุงแก้้ไขดายอีีกต่่อไป)

•	 ทำำ�งานเข้า้กัันได้้ - ใช้ไ้ด้้กัับระบบ SOC (System on a Chip) แบบสำำ�เร็จ็รููปส่ว่นใหญ่่ที่่�รองรัับ 
DDR3 และ DDR3L* 

•	 แบรนด์์ Kingston - ได้้รัับการยอมรัับในระดัับโลกด้้านคุณุภาพ ความน่่าเชื่่�อถืือ บริกิาร  
และการสนัับสนุุน

* ได้้มาตรฐานอุตสาหกรรม JEDEC DDR3/DDR3L

สถานีีชาร์จ์/โซลาร์อิ์ินเวอร์เ์ตอร์์

AUTOMOTIVE-TEMP DDR3/DDR3L หมายเลขชิ้้�นส่ว่นและรายละเอีียด
ทางเทคนิค

หมายเลขชิ้้�นส่ว่น ความจุ รายละเอีียด แพ็ก็เกจ โครงร่า่งการทำำ�งาน
(คำำ� x บิติ)

Mbps 
ความเร็ว็

VDD, 
VDDQ

อุุณหภููมิใินการ
ใช้ง้าน

D1216ECMDXGMEY 2Gb
96 ball FBGA 

DDR3/DDR3L
13.5x7.5x1.2 128Mx16 2133 Mbps 1.35V* -40°C ~ +105°C

D2516ECMDXGMEY 4Gb
96 ball FBGA 

DDR3/DDR3L
13.5x7.5x1.2 256Mx16 2133 Mbps 1.35V* -40°C ~ +105°C

*เข้า้กัันได้้กัับรุ่่�นก่ อนหน้้า 1.5V VDD, VDDQ

ระบบแบบสำำ�เร็จ็รููปประเภทสาระบัันเทิิง

การใช้ง้านกลางแจ้ง้: แผ่่นป้้าย/ตู้้�คิออสก์์/โซลาร์อิ์ินเวอร์์
เตอร์/์ที่่�ชาร์จ์ 

IoT เชิงิอุุตสาหกรรม/หุ่่�นยนต์และระบบอััตโนมััติในโรงงาน

วิดิีีโอความละเอีียดสููง การประชุุมวิดิีีโอ และระบบตรวจการณ์์


